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Objetivos

A maior parte deste curso ira ter foco em transistores
de efeito de campo (FETs):
— JFET e
— MOSFET



Praticas

— Amplificadores Simples com JFET

— Amplificadores Simples com MOSFET

— Fontes de corrente com JFET e MOSFET
— Amplificador Cascode com MOSFET

— Amplificador de dois estagios e realimentacao com
MOSFET

— Portas Logicas
— Amplificador com carga ativa e realimentacao
— Amplificador Operacional Discreto



Método

e Parte | — Revisao Teorica
e Parte ll - Pratica



JFET —JUNCTION FET



O JFET e a jungao PN

* Para explicar o comportamento do JFET é
bom relembrar o comportamento de uma
juncao PN reversamente polarizada....



A juncao PN diretamente polarizada

* Aplica-se uma fonte de tensao que empurra a corrente de P para N
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Juncao PN reversamente polarizada

e Aplica-se uma fonte de tensao que empurra a corrente de N para P
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Uma zona de deplecao larga corta a corrente
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O canal

’DS

Um resistor!

Fonte de elétrons
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Polarizagcao reversa
Zona de deplecao \

GATE

SOURCE



Zona de deplecao
aumenta com o
aumento de Vg e
a resisténcia entre
o dreno e a fonte
aumenta

GATE

SOURCE



Zona de deplecao —_—
aumenta com o DRAIN

Vies1=-0.9

Viso=-1

V¢ (off) SOURCE

Resistor variavel Ry controlado por Vg



Vs S Vg, (Off)
lb,s=0A

Modo de corte

GATE

SOURCE



Vgs > Vg (Off)

Entao aresisténcia
do canal depende

também de V p
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* Se V2(Vio— Vi (0ff)), 15 é
constante



Modos “Pinch-off” e Corte

Vpo = VGS(off)
— Vs que corta a corrente do canal

* Se Vgs < Vs NA0 ha corrente no canal, nao
importa o valor de V¢

e (O transistor esta em modo de corte!



Modo Linear (triodo)

* Se Vgs > Vo), EXISte corrente no canal
Quanto de corrente?

Depende da voltagem V.

Voltagem overdrive V, = Vs — Vs o)
Se Vo < Vg, entao

— resistor variavel
— dispositivo esta no modo linear ou triodo



Se Ve > Vg,
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Caracteristicas de Transferéncia de um
JFET
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JFET —TipoN e Tipo P

| Source

|p*

<

n-type

P

P

(a) n-channel JFET

2h

I Source

+
i

(b) p-channel JFET

4

p-type

2h

+
n

Gatea



Simbolos JFET
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(a) n-channel JFET (b) p-channel JFET



Pratica 1

* Monte o circuito da figura abaixo em
bancada, variando R2 em 100 Q), 220 Q, 330 Q
e 470Q. Meca a corrente no dreno por meio
do resistor R1.




Pratica 1 — Cont.

Trace a curva do JFET BF245 que relaciona a

tensao entre porta e fonte (V) versus a corrente
de dreno.

Verifique se o transistor esta em operando em
modo triodo ou saturacao.

Qual a tensao de limiar de condugdo - V.(off)
para este componente? E qual a sua corrente de
saturacao (IDSS)?

Quais as diferencas entre o BF245A, BF245B e
BF245C?



